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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Nowe materiaty dla optoelektroniki

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Fizyka Techniczna 3/6

Studia w zakresie (specjalnosg) Profil studiéw
ogodlnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu

pierwszego stopnia polski

Forma studiow Wymagalnos¢

stacjonarne obieralny

Liczba godzin

Wyktfad Laboratoria Inne (np. online)
30
Cwiczenia Projekty/seminaria

Liczba punktéw ECTS
3

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:
prof. dr hab. Danuta Wrébel

danuta.wrobel@put.poznan.pl

Woydziat Inzynierii Materiatowej i Fizyki
Technicznej

Piotrowo 3, 60-965 Poznan

Wymagania wstepne

Podstawowa wiedza z fizyki doswiadczalnej, materiatéw molekularnych, mechaniki kwantowej, aparatu
matematycznego. Umiejetnos¢ rozwigzywania problemow z fizyki na poziomie fizyki doswiadczalnej,
fizyki atomowej, mechaniki kwantowej, umiejetno$¢ pozyskiwania informacji ze wskazanych zrédet.
Zrozumienie koniecznosci poszerzania swoich kompetencji, gotowos¢ do podjecia wspdtpracy w ramach
zespotu, zrozumienie koniecznosci wspdétpracy z innymi studentami, zrozumienie koniecznosci
podejmowania decyzji na rzecz spotecznosci akademickiej.

Cel przedmiotu
1. Przedstawienie studentom wiedzy w zakresie nowych materiatdw dla wybranych zastosowan w
optoelektronice.
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2. Zapoznanie zagadnien dotyczgcych rodzajow i wtasciwosci fizycznych i fotofizycznych wspdtczesnych
materiatow.

3. Przedstawienie potencjalnych zastosowan materiatow i perspektywy.

Przedmiotowe efekty uczenia sie
Wiedza
W wyniku przeprowadzonych zaje¢ student:

1. potrafi scharakteryzowac¢ materiaty dla optoelektroniki, ich wtasciwosci fizyczne i fotofizyczne
[K1_W12]

3. zna obecny stan wiedzy, stopnia zaawansowania i zastosowania materiatdow i orientuje sie w
najnowszych trendach rozwojowych optoelektronicznych tych materiatéw — [K1_W13]

4. zna potrzebe stosowania materiatow dla ochrony srodowiska - [K_W16]

5. ma podstawowg wiedze niezbedng do rozumienia spotecznych, ekonomicznych nowych materiatéw
- [K_W16]]

Umiejetnosci
W wyniku przeprowadzonych zajeé¢ student powinien wykazac sie umiejetnosciami w zakresie (student
bedzie potrafit):

1. okresli¢ procesy, jakie zachodzg w nowych materiatach i ich znaczenie dla nanotechnologii,
scharakteryzowac witasciwosci i parametry materiatowe oraz sposéb ich wykorzystania we
wspodtczesnych nanotechnologiach i naukach przyrodniczych (optoelektronice organicznej,
nieorganicznej, fotowoltaice organicznej) _ [K1_U01]

2. oceni¢ pozytywne cechy materiatow (pozytywne i wady) dla ich potencjalnych zastosowan
laboratoryjnych i technologicznych - [K1_U18]

3. korzystac ze zrozumieniem ze wskazanych Zzrédet wiedzy (wykaz literatury podstawowej) oraz
pozyskiwac¢ wiedze z innych Zzrédet - [K1_U02]

Kompetencje spoteczne
W wyniku przeprowadzonych zajeé student zdobedzie nizej wymienione kompetencje. Zaliczenie
przedmiotu oznacza, ze:

1. student potrafi wspotpracowac z innym studentami i w przysztosci w zespole zawodowym, rozumie
potrzebe formutowania i przekazywania spoteczeristwu informacji i opinii dotyczacych osiggniec fizyki
technicznej w tym fizyki nowych materiatdéw oraz innych aspektéw dziatalnosci inzynierskiej - [K1_KO01]

2. rozumie znaczenia wspotczesnych materiatéw w rozwoju nanotechnologii jej wykorzystania i ogélnie
pojetego rozwoju cywilizacji, spoteczenstwa. - [K1_K09].
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Metody weryfikacji efektéw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujacy sposdb:

Efekt Forma oceny Kryteria oceny
W01, W02, W03 Ocena sprawdzenia nabytej wiedzy - egzamin 50.1%-70.0% (3)
Ocena uczestnictwa i aktywnosci w wyktadach 70.1%-90.0% (4)

od 90.1% (5)
Tresci programowe
1. Dawne i wspotczesne zrédta Swiatta
2. LED, OLED — wtasciwosci
3. Ogniwa fotowoltaiczne
4. Materiaty weglowe — grafeny, nanorurki weglowe, nanorozki, fulereny
5. Kropki kwantowe
6. Diady kowalencyjne organiczne
7. Perowskity
8. Moletronika
9. Struktury, wtasciwosci mechaniczne, optyczne, elektryczne, magnetyczne
10. Zastosowania, znaczenie w optoelektronice, medycynie, laboratoryjne
11. Perspektywy
Metody dydaktyczne
Wyktad: prezentacja ilustrowana przyktadami podawanymi na tablicy.
Literatura

Podstawowa
1. Biezgce artykuty naukowe w zakresie najnowszych materiatéw (np. Nature, MaterialsToday,
Optoelectronics, webside).

Uzupetniajaca
1. Artykuty naukowe Olgi Malinkiewicz, Saule Technologies
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACII PUNKTOW (ECTS)

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 60 3,0
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 35 2,0
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 30 1,0

zajec laboratoryjnych/¢éwiczen, przygotowanie do
kolokwiéw/egzaminu, wykonanie projektu)’

1 . 12 . ;. ;.
niepotrzebne skresli¢ lub dopisa¢ inne czynnosci




